Pamieci EEPROM/FLASH



Pamiec flash

odmiana pamieci EEPROM

pozwala na kasowanie danych za pomocg
pradu elektrycznego.

Flash jest odmiang pamieci ROM, przechowuje
dane nawet po odtgczeniu napiecia.

zapisuje informacje sekwencyjnie



Budowa pamieci flash

Pamieci flash to potaczone ze sobg tranzystory
tworzagce komorki pamieci, ktore dodatkowo
zawierajg kontrolery sterujgce operacjami
zapisu, odczytu czy detekgcji i kontroli btedow.



NOR Flash

powstat z rozwiniecia technologii EPROM i
EEPROM

wyposazonych w interfejs SRAM

maksymalna ilos¢ cykli zapisu i czyszczenia
wynosita okoto 100 tysiecy.

Wykorzystywany do trwatego zapisywania
danych



NAND Flash

tansza i szybsza alternatywa dla uktadéw NOR
Flash

10 razy wiecej cykli zapisu i szybszy czas
zapisywania i czyszczenia danych.

komorki pamieci w technologii NAND byty o
potowe mniejsze od komorek NOR.

Zastosowanie dyski SSD, pendrive’y, karty
pamieci



Karty pamieci flash (memory card)

__— -~
Sanisk &
TrarsFlash

-

xD-Picture

Secure Digital
MultiMediaCard
SmartMedia
Memory Stick



l TE PRO

“[5122

— -
MONY u"v‘l’.l- '.‘PFG
A b OLYMPUS
Q56 iF 7
'/“ MacIiCcGATE
BONY A

n--sm-mon

d 56



Rodzaje kart pamieci

SD (Secure Digital): mini- i microSD, SDHC oraz
SDXC

Memory Stick (MS): Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro

CompactFlash (CF)
SmartMedia (SM)



PenDrive (USB key, FLASH key)

Zasilane sg bezposrednio z magistrali USB.

Wewnetrzna budowa: na ptytce drukowanej umieszczany
jest jeden lub wiecej uktadow pamieciowych oraz
orogramator scalony z kontrolerem pamieci, petnigcy
jednoczesnie role bufora i rejestru zatrzaskowego dla

nortu USB




Przyktadowe zastosowania

TRANSPORT DANYCH
SZYFROWANIE

MOBILNY KLIENT E-MAIL
AUTENTYFIKATOR
URZADZENIE BOOTUJACE



